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[Tantargykod | BMETE12AF33
Tantargy azonosité adatok
1. | A targy cime Mikro- és nanotechnolégiak
2. | A targy angol cime | Microtechnology and Nanotechnology
3.| Heti 6raszdmok (ea + gy + lab) és a félévvégi kovetelmény tipusa |2 + 0 + 0] f| Kredit | 3
4. | Ajanlott/kotelezd elétanulmanyi rend
vagy | Tantargy kod 1 Rovid cim 1 Tantargy kod 2 Rovid cim 2 Tantargy kod 3 Rovid cim 3
4.1 |BMETE15AF21 KisérletiFizika3 BMETE11AF05 SzilfizAlapjai
4.2 | BMETE13AF04
4.3
5. | Kizard tantargyak
BMETE12AF08
6. | A tantargy felelés tanszéke | Atomfizika Tanszék
7.| A tantargy felelOs oktatoja | Dr. Kiss Gabor | beosztasa | egyetemi docens
Akkreditacios adatok
8. | Akkreditaciora benyujtas idépontja | 2016.03.21. | Akkreditacios bizottsagi dontés idSpontja | 2016.07.06

Megjegyzések

Csak az trlap fehéren hagyott mezdibe irjunk és a mezok kozott a tabulator billentytivel haladjunk! Ha egy kitoltott mez6bdl tabulator billentytivel
1éplink ki, tobb mas mez0 értéke automatikusan megvaltozhat. Egy adott mezdre 1épve, az allapotsorban megjelend rovid, ill. az F1 gomb
megnyomasakor kaphato hosszabb leirds ad segitséget a kitoltéshez. A tantargy kodot €s a targy révid cimét a dékani hivatal adja.

1-2. sorok: A targy cimének (max. 85 karakter) célszerli legalabb egy karakterben kiilonbdznie minden més, Neptunban regisztralt targy cimétol.
3. sor: A kovetelmény eldadas+gyakorlat+labor formatumu, az utolso mezé a félév végi szamonkérés tipusa (v,f,a vagy s, részletes informacio F1).
A kredit megadéasanal ligyelni kell arra, hogy az alabb részletezett, a tantargy elvégzéséhez atlagosan sziikséges tanulmanyi munka mennyiségével
Osszhangban legyen (6sszes 6raszam = kredit*30 o6ra).

4. sor: Legfeljebb 3, mar korabban hallgatott targy adhatd meg a 4.1 sorban. A 4.2 és 4.3 sorok vagylagos lehetdségek megadasara szolgalnak,
példaul abban az esetben, ha az egyik targynak korabban oktatott valtozatai is megfeleloek. 5. sor: A kizaro tantargyaknal azokat a targyakat kell
felsorolni, amelyek tematikai a most akkreditdlando targgyal 75% vagy annal nagyobb atfedést mutatnak.

6-7. sorok: A felelds tanszék és oktatd hataskorét, ill. kijelolésének feltételeit a Képzési Kodex 2010 c. dokumentum 4.§-a tartalmazza.
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Tematika

9. | A tantdrgy az aldbbi témakdrok ismeretére épit

Kisérleti fizika

10. | A tantargy szerepe a képzés céljanak megvaldsitdsdban (szak, kotelezo, kotelezden valaszthatd, szabadon valaszthato)

TTK Fizika BSc AF és MSc Nanotech.-anyagtud. spec. kotelezéen valaszthaté targya

11. | A tantargy részletes tematikaja

Mikrotechnoldgia, nanotechnolégia és molekularis nanotechnoldgia definicidja, 6sszehasonlitasa, egymashoz valé viszonya. A technolégia
feltételei.

Mikro- és nanofizika. Vékonyrétegek levalasztasara alkalmas modszerek: fizikai réteglevalasztasi médszerek (vakuumparologtatas, lézerablacios
parologtatas, molekulasugaras epitaxias rétegnovesztés, porlasztas), kémiai réteglevalasztasi modszerek (kémiai gézfazisu levalasztas).
Adalékolas (diffuzio, ionimplantacio). Litografia (foto, rontgensugaras, elektronsugaras, ionsugaras).

Rétegeltavolitasi technolégiak: nedves "kémiai" maras, szaraz maras (plazma, ionsugaras). Rétegmindsitési eljarasok: rontgendiffrakcio,
transzmisszios elektronmikroszkodpia, pasztazo elektronmikroszkopia, szekunder ion tomegspektrometria, rontgen fotoelektron-spektroszkopia,
Auger elektronspektroszkopia, pasztazo alagutmikroszkdpia, atomeré mikroszkopia.

Vastagréteg technoldgia: szitanyomtatas, beégetés, vastagréteg pasztak.

Nanométeres eszkozok: egy elektronnal miikodé eszkozok, rezonans alaguteffektuson alapulé eszkozok, mikro-elektromechanikai rendszerek,
szenzorok. Molekularis nanotechnoldgia.

12. | Kovetelmények, az osztalyzat (alairas) kialakitasanak modja

. |2ZH .
szorgalmi vizsga-

1d6szakban 1d6szakban

13. | Pétlési lehetdségek

1 pét ZH

14. | Konzultacios lehetdségek

Sziikség esetén a hallgatokkal torténé megegyezés alapjan.

15. | Jegyzet, tankonyv, felhasznalhat6 irodalom

Mojzes l.: Mikroelektronika és technoldgia. Miiegyetemi Kiadd, 2005.

R. Waser (Ed.): Nanoelectronics and ionformation technology, Wiley-VCH, 2003.
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16.

A tantargy elvégzéséhez atlagosan sziikséges tanulményi munka mennyisége o6rédkban (a teljes szemeszterre szamitva)

16.1 | Kontakt 6ra 28

16.2 | Félévkozi felkésziilés orakra 28

16.3 | Felkésziilés zarthelyire 34

16.4 | Zarthelyik megirasa

16.5 | Hazi feladat elkészitése

16.6 | Kijelolt irdsos tananyag elsajatitasa (beszdmolo)

16.7 | Egy¢éb elfoglaltsag

16.8 | Vizsgafelkésziilés

16.9 | Osszesen

17.

Ellenorz6 adat

o000 00|0C|C

(O

Kredit * 30

A tantargy tematikajat kidolgozta

18.

Neév

beosztas Munkahely (tanszék, kutatdintézet stb.)

Dr. Kiss Gabor

egyetemi docens Atomfizika Tanszék

A tanszékvezeto

19.

Neve

alairasa

Dr. Koppa Pal

Megjegyzések
16.1 sor: Ertéke automatikusan kitoltédik az tirlap elektronikus valtozataban, a ,, Kovetelmény” cimszonal megadott draszam értékek alapjan, az
(eldadas+gyakorlat+labor) * (14 oktatasi hét) formula szerint. 16.4 sor: Ertéke 0, ha a zarthelyik iratasa kontakt ordkon torténik, egyébként pedig
a minimalisan sziikséges szdmu zarthelyi megirasahoz felhasznalandé id6 (a pot zarthelyik nélkiil). 16.7 sor: Az ,, Egyéb elfoglaltsag” szoveg
helyére a tevékenység konkrét megnevezését kell irni.

17. sor: Az itt szerepl6 értéknek €s a 16.9 sorban automatikusan megjelend tanulmanyi éraszam 6sszegnek hozzavetdlegesen meg kell egyeznie!
Tajékoztatasul azt vegylik figyelembe, hogy a hallgatok altal egy szemeszterben atlagosan 30 kreditnyi munkamennyiséget kell teljesiteni,

azaz a szorgalmi €s vizsgaiddszak soran elvart terhelés 6sszesen kb. 900 munkaora.
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